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BASIC-ABSTRACT: 

A solar cell is produced by coating an Al carrier plate in an anodizing process 
with a porous transparent aluminium oxide layer. Its through pores are then filled 
out by VdjJUtTr deposition of a sequence of layers of a_ p-type semiconductor a nd a 
metal layer in a vacuum while irradiating the plate by an electron beam. Affinal 
-transpa-rent—cont^ tne counter contact to the Al plate. 

The electron beam charges the anodized layer to prevent undesirable deposition. The 
new solar cell has a much better conversion efficiency because use is made of the 
pores throughout their depth. 
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Patentanspruch 

Verfahren zur Herstellung; von Solarzellen, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf der Ooerseite eines TrSfrer- 
piattchens aus Aluminium eine durchpehend porose licht- 
durchlSssige Aluminiumoxydschicht durch Lloxieren herr.e- 
stellt wird, danach deren durchgehende Poren unter r.leich- 
zeitiger Bestrahlung des PlUttchens mit Elektronen, 
beispielsweise aus einer GlUhkathode , nacheinander von unten 
nach oben mit periodisch abwechselnd Jewells einer Schicht 
aus Halbleitermaterial vom P-Typ, einer Schicht aus Halb- 
leitermaterial vom H-Typ und einer Metallschicht durch Auf- 
dampfen im Vakuum ausgefUllt werden, und dass schliesslich 
als Gegenkontakt zu dem aus Aluminium bestehenden TrUger- 
korper eine lichtdurchUssige Kontaktierungsschicht auf die 
Oberseite der Aluminiumoxydschicht aufgebracht wird. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Heratellung 
von Solarzellen. Die Funktion der bekannten Solarzellen be- 
ruht darauf, dass das auf die OberflSche einfallende Licht, 
das die lichtdurchlassige Deckschicht durchdringt, von oben 
her auf die Gleichrichterschichten einwirkt. Infolfredessen 
ist der erreichbare Wirkungsgrad relativ klein, wei 1 hOchstens 
zwei Paare von PN-Schichten , die je einen Gleichrichter bilden, 
nacheinander von dem Licht durchdrungen und damit fUr die 
Spannungsabgabe nutzbar gemacht werden konnen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Solarzelle neuer 
Art zu schaffen, die einen betrachtlich httheren Wirkungsgrad 
aufweist . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemSss mit Hilfe des in dem Pa- 
tentanspruch gekennzeichneten Verfahrens gelBst. 

Die Erfindung beruht auf der Ausnutzung des Umstandes, dass 
durch Eloxieren erzeugte Aluminiumoxydschichten durchgehende 
Poren aufweisen, die einen Durchmesser von 0,01 bis 0,05^u 
haben und ungefShr 15 % der eloxierten Oberflache bzw. des 
Volumens der eloxierten Schicht einnehmen. Es wurde gefunden, 
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dass es daher mBglich ist, durch auf das Piatt chen ein- 
fallendes Licht die durchgehenden Poren der lichtdurch- 
lassigen Eloxierschicht auf ihrer ganzen Tiefe und infolge 
der unvermeidlichen Lichtatreuung auch auf ihrem ganzen 
Umfang zu bestrahlen, also eine Vielzahl von PN-UbergBngen 
in Serienschaltung Ubereinander innerhalb der Poren wirk- 
sara anzuordnen und dadurch eine bedeutend h6here Spannungs- 
abgabe bzw. einen entsprechend hOheren Wirkungsgrad der 
Solarzelle zu erhalten. 

Urn eine selektive Einbringung der Schichtung in die Poren 
der eloxierten Schicht zu gewShrleisten, derart , dass die 
erste Schicht sich auf dem reinen Aluminium am Grund der 
Poren, die zweite Schicht auf der leitenden era ten Schicht 
usw. niederschiagt , erfolgt wahrend des Aufdampf vorganges 
eine Bestrahlung des Piattchens mit Elektronen, durch die 
alle Oberfiachen der Eloxierschicht ausserhalb und auch in- 
nerhalb der Poren elektrisch aufgeladen werden, so dass 
auf diesen Oberfiachenteilen kein ungewollter Niederschlag 
von Beschichtungsmaterialien erfolgen kann. 
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